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摘要(译)

公开了一种用于液晶显示器（LCD）的薄膜晶体管（TFT）及其制造方
法，与常规方法相比，其允许减少光刻工艺中使用的光掩模的数量。形
成钝化膜作为单层有机绝缘膜，并且减少所需的曝光步骤的数量，从而
减少所需的光掩模片的数量，从而提高TFT制造工艺的效率。所公开方
法的应用包括反射和透射复合型LCD以及反射型LCD。
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